Predlozend prace se zabyva studiem kvantové reakéni dynamiky systému H,O™ semiklasickou
metodou. Z ab initio kvantové vypocitanych hodnot v bodech mtiZky je odvozen analyticky ptedpis
pro potencialovy povrch, ktery je pouzit pii feseni klasickych pohybovych rovnic. S pouzitim
konturovych diagrami je provadéna analyza okoli reakéni drahy se zaméfenim na oblast sedlového
bodu. Analyza reak¢éni dynamiky se zameéfila na vlastnosti pravdépodobnosti interakce a t€¢inného
prafezu v zavislosti na impaktnim parametru, kolizni energii a po¢ate¢ni vibra¢nim stavu
interagujici molekuly. Dosazené vysledky jsou v zavéru srovnany s experimentalnimi daty.



